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Цель работы:

Создание химической модели плотной плазмы сложного состава.

Конкретный объект исследования – плазма паров металлов

Много компонент, есть эксперимент, важно с общенаучной и 
прикладной точки зрения:
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Зависимость сопротивления от температуры при V/V0=27
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Зависимость сопротивления от внутренней энергии при V/V0 = 9
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Composition of neutral clusters vs density along isotherm T=3000 K
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Зависимость проводимости от температуры (расчет по Гоголева и др.)
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Зависимость проводимости от давления на изотерме T=1200 K
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Давление насыщенных паров, 

состав и проводимость паров цезия

на бинодали
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Давление паров цезия вдоль линии насыщения 
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